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Programa de:

Electronica Analdgica |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales
Republica Argentina

Cadigo: 7213
Carrera: Ingenieria Electronica Plan: 281-05 Puntos: 3
Escuela: Ingenieria Electrénica y Computacion. Carga Horaria: 72 Hs. Semanales: 4,5
Departamento: Electrnica. Semestre: Sexto Afio: Tercero

Carécter: Obligatoria Bloque: Tecnologias Basicas

Objetivos:

Brindar conocimientos sobre componentes de estado solido desde el punto de vista de sus caracteristicas terminales y
aplicaciones circuitales en baja y media frecuencia, a los efectos que el alumno logre destreza en el andlisis y disefio de
configuraciones simples utilizando transistores de diferentes tecnologias.

Programa Sintético:
1. Anélisis de circuitos con diodos.
2. Analisis de circuitos con transistores bipolares.
3. Andlisis de circuitos con transistores de efecto de campo.
4. Respuesta en frecuencia de amplificadores monoetapa.

Programa Analitico: de foja 2 a foja 6.

Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja  afoja .

Bibliografia: de foja 6 a foja 6.

Correlativas Obligatorias: Electronica Fisica
Teoria de Redes

Correlativas Aconsejadas:

Rige: 2005.

Aprobado HCD, Res. 383-HCD-2006 y Res. HCS 418 Sustituye al aprobado por Res.: 500-HCD-2005

Fecha: 19-05-2006 Fecha: 02-09-2005

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales (UNC) certifica que el programa esta aprobado
por el (los) nimero(s) y fecha(s) que anteceden. Cérdoba, / /

Carece de validez sin la certificacion de la Secretaria Académica:
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PROGRAMA ANALITICO

LINEAMIENTOS GENERALES

La asignatura Electronica Analdgica I, es dictada en el sexto semestre de la carrera de Ing. Electronica. Tiene
como objetivo introducir al alumno al estudio de circuitos lineales asociados a componentes semiconductores.
Exponer las técnicas de andlisis y las basicas de disefio. Fundamentalmente las relaciondas a los amplificadores
lineales monoetapas con transistores de juntura y de efecto de campo en modalidad directa. La tematica
desarrollada enfatiza los tipos con acoplamiento capacitivo. Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de
analizar un amplificador monoetapa que utilice transistores BJT y/o FET. Disefiar las redes de polarizacion de
amplificadores de relativa complejidad. Utilizar Soft de simulacion electrénica (Spice). Manejar aceptablemente
componentes e instrumental aplicable.

METODOLOGIA DE ENSENANZA

Exposiciones tedrico practicas dialogadas y utilizando fundamentalmente pizarron. Practicas de resolucién de
problemas siguiendo el calendario definido para las clases teéricas. Trabajos de Laboratorio que constan de
cuatro fases: Andlisis tedrico- Simulacion Electronica con Spice, Armadoy medicion del prototipo- Comentario
Final.

EVALUACION

Condiciones de Acreditacion sin Examen Final (Promocién)

) -Correlativas Aprobadas.
).-Asistir al 65% de clases Tedrico- Practicas y 80% clases Practicas de aula y de laboratorios
c).- Aprobar con cuatro, que corresponde al 60% del total de los temas evaluados, los examenes parciales, con
posibilidad de recuperar uno de ellos.
d).-Aprobar el 80% de los trabajos de Laboratorios, sobre presentacion de informes.

a
b

Nota :Para informacion mas detallada consultar la Resolucion No 154-HCD-2002.

Condiciones para adquirir la Regularidad.

De acuerdo al Régimen de Alumnos y programacion interna de la catedra.

a).- Asistir al 65% de clases Tedrico- Practicas y 80% clases Practicas de aula y de laboratorios

b).- Aprobar como minimo el 50 % de las evaluaciones parciales

c).-Aprobar el 80% de los trabajos de Laboratorios, sobre presentacion de informes.

d).-La valides de la condicidn de alumno Regular serd de un afio a partir de la fecha de finalizacién del semestre
de dictado.

Nota: Para mas informacion al respecto consultar la Resolucién : No 154-HCD-2002

Examen Final Para Alumno Regular.

a).-Correlativas aprobadas.
b).-Condicion Regular
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c).-Examen Teorico-Préactico Escrito, Debe aprobarse con un minimo de 60/100 puntos, tanto la parte tedrica
como la practica.

Examen Final Para Alumno Libre.

a).-Correlativas aprobadas.

b).-Examen Tedrico-Practico Escrito. Debe aprobarse con un minimo de 60/100 puntos, tanto la parte teérica
como la practica

c).-Examen oral a criterio de la Catedra.

d).-Los examenes parciales y finales serén escritos, pudiéndose recurrir al coloquio oral en aquellos casos que
los docentes lo consideren relevante.

Calendario de evaluaciones parciales:

) Séptima semana con temas de capitulos | y II.

) Undécima semana. Con temas de capitulo Il

) Décima quinta semana. con temas de capitulo IV .

4) Recuperatorio: Décima sexta 0 Décima séptima semana.

1
2
3
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CONTENIDOS TEMATICOS

CAPITULO I: ANALISIS DE CIRCUITOS CON DIODOS

Métodos de analisis de circuitos lineales asociadas a componentes no lineales. Solucién gréfica y analitica.
Analisis de circuitos con diodos rectificadores en pequefia sefial. Modelos lineales equivalentes. Analisis de
circuitos con diodos zener. Aplicaciones. Optodiodos, caracteristicas.y aplicaciones.

Circuitos con diodos en sefial fuerte. Rectificadores de media onda y onda completa. Fuentes de alimentacion
Pardmetros caracteristicos. Métodos de filtrado. Regulacion.

CAPITULO II. ANALISIS DE CIRCUITOS CON TRANSISTORES BIPOLARES

Transistor de juntura. Efecto Transistor. Caracteristicas de entrada y salida . Caracteristicas de transferencia.
Modelos equivalentes. Andlisis de la estabilidad del punto de reposo. Técnicas de polarizacion. Analisis grafico
de operacion. Rectas de polarizacion y de carga. Capacidades de acoplamiento y desacoplamiento. Clases de
operacion de los amplificadores (A, B, C y D). Relaciones de potencia en el amplificador clase A. Rendimiento.
Modos de operacion ( E-C, C-C, y B-C)

Optotransistores, Caracteristicas, Aplicaciones.

Modelos lineales equivalentes para pequefia sefial en parametros hibridos.

CAPITULO HllLANALISIS DE CIRCUITOS CON TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO

Transistor de Efecto de campo de juntura JFET. Caracteristicas de transferencia. Caracteristicas de salida.
Técnicas de polarizacion. Andlisis de la estabilidad del punto de reposo.Transistores MOSFET. Caracteristicas de
transferencia. Analisis grafico de operacion.Rectas de Carga en CC y CA.Aplicaciones.

Modelos lineales equivalentes para pequefia sefial y bajas frecuencia. Andlisis de las diferentes configuraciones
amplificadoras en pequefia sefial (S-C, G-C y D-C). Reflexién de impedancias.

CAPITULO IV. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE AMPLIFICADORES.

Andlisis de la respuesta en baja frecuecia de amplificadores monoetapa con transistores BJT y FET's. Efecto de
los capacitores de acoplamiento y desacoplamiento. Funcién de transferencia en baja frecuencia .Disefio de la
respuesta . Criterios de célculo de los capacitores asociados.

Analisis de la respuesta en alta frecuencia. Modelo en alta frecuencia del transistor bipolar. Producto ganancia
ancho de banda. Efecto Miller. Andlisis de la respuesta de las configuraciones basicas bipolares.

Modelo en alta frecuencia del transistor de efecto de campo.Analisis de la respuesta de las configuraciones
tipicas. Aplicaciones.
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1. LISTADO DE ACTIVIDADES PRACTICAS Y/O DE LABORATORIO
Actividades Préacticas

No -1. Aplicaciones de Unidad I.

Duracion: Semanas 1 a 3

Lab. Rectificacion de Baja Potenciay Filtrado Capacitivo.
No-2 . Aplicaciones de Unidades Il y I

Duracion : Semanas 6a 10

Lab. Amplificador de Emisor Comdn y Amplificador de Surtidor Comdn
No-3 Aplicaciones de capitulo IV.

Duracion : Semanas 12 a 14

Lab. Andlisis y Medicion de la respuesta de los circuitos Anteriores

Recuperatorios de laboratorios: Semanas 16,17.

2. DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA

ACTIVIDAD HORAS
TEORICA 32
FORMACION
PRACTICA:
0 FORMACION EXPERIMENTAL 8
0 RESOLUCION DE PROBLEMAS 32
o ACTIVIDADES DE PROYECTO Y
DISENO
o PPS
TOTAL DE LA CARGA HORARIA £

DEDICADAS POR EL ALUMNO FUERA DE CLASE

ACTIVIDAD HORAS
PREPARACION TEORICA 42
PREPARACION
PRACTICA
0 EXPERIMENTAL DE LABORATORIO 16
o0 EXPERIMENTAL DE CAMPO
0 RESOLUCION DE PROBLEMAS 35
o PROYECTO Y DISENO
| TOTAL DE LA CARGA HORARIA 92
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3. BIBLIOGRAFIA

Schilling — Belove. Electronica Discreta e Integrada. (Marcombo)
Millman-Grabel- Microelectrénica. (M.G.Hill)

Microelectrénica - M. Rashid- (Internac. Tompshon).

Electronica Aplicada- P. Gray- Reverté.

Anélisis y Disefio de Circuitos Electrénicos. Paul Chirlean - (MG.Hills)
Electrénica Integrada.- Millman - Halkias -

Apuntes de Catedra.
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